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В данной статье представлена информация о важности преподавания физики по-

лупроводников студентам высших учебных заведений с использованием тестовых 
вопросов и задач на практических занятиях. 
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This article provides information on the importance of teaching semiconductor physics 

to students of higher educational institutions using test questions and tasks in practical 
classes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При анализе многих педагогических источников и исследований наших ученых 
подчеркивается следующее двоякое значение контроля: во-первых, контроль пред-
ставляет собой административную процедуру проверки деятельности педагога и об-
разовательного учреждения и служит для осуществления решения по его результа-
там, во-вторых, контроль служит для определения уровня усвоения учебного мате-
риала [1, 2]. 

Тестовый метод контроля имеет большое значение в быстром контроле и опреде-
лении уровня образованности студентов, с меньшей затратой времени. 

Тесты педагогического назначения выполняют три основные интерактивные 
функции: 

1. Диагностическая функция – определяет уровень знаний, умений и навыков 
обучающегося. Это основная и наиболее важная функция тестирования. При контро-
ле знаний она характеризуется быстротой и широтой диагностики, а также  объек-
тивностью. 

2. Задача преподавателя состоит в том, чтобы обосновать свою методику по спо-
собам овладения учебным материалом. Дополнительные меры стимулирования мо-
гут быть использованы для повышения воспитательной функции теста. Например, 
раздача учителем примерного списка вопросов для самостоятельной подготовки, на-
личие в тесте наводящих вопросов и комментариев. 

3. Воспитательная функция –обусловлена периодичностью и неизбежностью тес-
тового контроля. Она регулирует, организует и направляет деятельность учащихся, 
способствует выявлению и устранению проблем в областях знаний, формирует 
стремление к их развитию. 

В статье рассматриваются различные виды деятельности студентов на уроках фи-
зики.  

ТЕСТОВЫЙ ТИП КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
Преподаватель может использовать задания тестового типа, предназначенные для 

освоения и текущего контроля при планировании не только уроков, но и внеауди-
торной работы и отдельных вопросов. Тесты можно выполнять устно, представлять 
на экране через слайд или раздавать в виде вариантов заданий. Выполнение пись-
менных тестовых заданий занимает 10–15 минут в зависимости от уровня подготов-
ки студентов. Решение задач развивает у учащихся логическое мышление, способ-
ность к обобщению и интерес к науке. 
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Пример тестовых заданий: 
1. Какова проводимость полупроводниковых материалов без примесей? 
А) в основном электронная 
Б) в основном дырочная 
В) содержит одинаковое количество электронов и дырок 
Г) ионная 

2. Какова проводимость полупроводниковых материалов с донорными примесями? 
А) в основном электроны 
Б) в основном дырочная 
В) содержит одинаковое количество электронов и дырок 
Г) ионнная 

3. Для четырехвалентного кремния в первом случае трехвалентный индий, а во 
втором случае пятивалентный мышьяк добавлен. Какой проводимостью обычно бу-
дет обладать полупроводник в каждом случае? 

А) в первом случае – дырочная, во втором случае – электронная 
Б) в первом случае – электронная, во втором случае – дырочная 
В) является электронным в обоих состояниях 
Г) дырочная в обоих случаях 

4. Основная особенность p–n-перехода: 
А) увеличение сопротивления при нагревании; 
Б) повышенная стойкость при расплавлении; 
В) односторонняя проводимость; 
Г) дырочно-электронная проводимость 

5. Какие носители электрического заряда создают ток в полупроводниках? 
А) в основном электроны 
Б) в основном ионы 
В) в основном ионы и электроны 
Г) в основном электроны и дырки 

Примеры задач: 
1. Амперметр подключен к цепи и 

показывает ток I = 1 А. Какой ток 
покажет амперметр, если изменить 
его полярность без изменения вели-
чины напряжения? Считайте диоды 
идеальными. (Ответ: I = 2 А). 

2. Концентрация электронов про-
водимости в германии при комнат-
ной температуре n = 3·1019 м−3. Ка-
кой процент от общего числа элек-
тронов составляет число электронов 
проводимости? Плотность германия 
составляет 5,4·103 кг/м3, молярная 
масса 73 г/моль.  

(Ответ: %101,2%100 7−⋅=⋅=
ANz

nMk
ρ

). 

 
Электрическая схема,  

поясняющая условие задачи  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование тестовых вопросов и задач в учебном процессе развивает у уча-

щихся культуру интеллектуального труда и является решающим фактором в дости-
жении высоких результатов обучения. Он развивает такие качества как организован-
ность, дисциплинированность, активность, целеустремленность в достижении цели и 
играет ведущую роль в формировании познавательных навыков, развивает способ-
ность к анализу событий и явлений, учит самостоятельному мышлению. 

Таким образом можно заключить, что решение тестов и задач необходимо для ус-
пешного усвоения программного материала. 
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В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований разра-

ботанных и созданных нами новых учебных приборов с использованием физических 
возможностей фотоэлементов. Разработанные учебные приборы позволяют ученикам 
понять сущность физических явлений происходящих в фотоэлементах. 
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This paper presents the results of experimental studies of new educational devices de-

veloped and created by us using the physical capabilities of photocells. The developed 
training devices allow students to understand the essence of physical phenomena occurring 
in photocells. 
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